
E Lichtemitterdiode VQA 10 electronic 

Die Lichtemitterdiode VQA 10 ist eine rotstrahlende GaAsP-Diode 

in diffuser, roteingefärbter Allplast-Linsen-Verkappung mit 

5 mm Durchmesser, 

Die Diode ist vorwiegend für den Einsatz als,Anzeige- und 

Kontrollelement in Frontplatten von Geräten ünd Anlagen vorge- 

sehen und kann durch eine Montageeinheit, bestehend aus Fassung 

und Klemmring, komplettiert werden, 

Unter der Annahme einer konstanten Ausfallrate beträgt die 

Lebensdauererwartung bei mittleren Betriebsbedingungen hypothe- 

/ isch mindestens 10° Stunden, 

Kenngrößen bei A, = 25 ° min. typ. max, 
Lichtstärke172)3) 
bei IF = 10 mA VQA 10 TT 0,6 - - mcd 

VQA 108 1, 0,6 - - mcd 

VQA 10 C Iv 049 - - mecd 

VQA 10 D L\‚ 1,35 - - mcd 

VQA 10 E Iv 2,0 - - mcd 

VQA 10 ® 1, 340 - - med 

Durchlaßgleichspannung 
bei IF = 10 mA UF - - 2,6 V 

Sperrgleichstrom 
bei UR = 5 V IR — = 100 /uA 

Öffnungswinkel 
bei Ip = 10 mA S - - e 

Wellenlänge des Maximums 
der spektralen Emission Aa 685 - 645 nm 

Spektrale Strahlungs- 
bandbreite A ÄO, 5 - - 40 nm 

ULichtstärkemessung erfolgt mit einem Öffnungswinkel von 15° * s° 

2)Die Kennzeichnung der Lichtstärkegruppe befindet sich nur-auf 
der Verpackung 

3>:Ln.nerhalb einer Verpackungseinheit (& 1000 Stück) beträgt die 
Gruppenl}re:l.te der Lichtstärkegruppen.B bis E bezogen auf 

min *2 
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EESE 
VQA 10 eleCtroNiIcC 

min, maxX, 

Reduktionskoeffizient des 
Durchl, gleichstromes 
bei = 55 bis 85 ° TKır 

B.eduktionskoeflizient des 
relativen Spitzendurch- 
1laßst. mea ö 
bei = 55 bis 85 0 —Kr pr - 2,22 %/K 

'.Eem-peraturkoeffizient 
der relativen Lichtstärke 
bei Yg = 25 bis 85 0C -’.IEKIV - 1,0 X 

0,67 mA/K 

Grenzwerte 

Durchlaßgleichstrom 
bei da -=25 bis 55 °g I - 30 mA 

Spitzendurchlaßstrom, period.*) I =' 100 
bei dı -25 bis 55 80 * FRM 

Sperrgleichsp annung . 
bei a -25 bis 85 ° Ur - 5 V 

E 

Betriebstemperaturbereich 1" =25 85 %s 

Lagerungstemperaturbereich 1" 
für Lagerung bis zu 30 Tagen -50 50 % 

‘*)up £ 100,us; %’ = 1 : 10; abweichende Tastverhältnisse naoh 
Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender 
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Kennzeichen 
Katode 

E 

58102 

19,5 + 1,0 11,320,3 

(30,8) 

Diode _ 
Masse 0,3 6 

Standard: TGL 38468 

z N DE 

S > 

a th MS 

07 Nicht angegebene Einzelheiten 
7 8ind zweckentsprechend zu 

wählen 

]Ta.ssu.ng” 
Masse 0,08 g 

a “ 

20101 

®9;2 

Klemmring 
Masse 0,09 g 

ßli'rontplattendicke 2,5 max; Montagelochdurchmesser . Ö 6,8 + 0,1 
— 
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VQA 10 electronic 
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RE VOQA 10 
eieCctronic 
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VQA 10 electronic 
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eiectronic VQOA 10 
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VOA 10 electronNic 
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VQA 10 
Informationshinweis_zur_Lichtstärkekennzeichnung 

Die Kennzeichnung der Lichtstärkegruppe befindet sich nur 

auf der Verpackung, 

Soll die Information zur Lichtstärkegruppe auch nach der Montage 

der LED z.B. auf Leiterplatten erhalten bleiben, wird zur 

Kennzeichnung —- sofern nicht direkt die Buchstaben verwendet 

werden können — nachstehende Farbcodierung auf den Leiterplatten 

empfohlen. 

Farbcodierung 

Lichtstärke= | Grund- grüuppe typ B _c D E F 

Farbpunkt e schwarz | grün | gelb | blau | weiß 
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